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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor structure (10) for radio frequency applications, comprising: - a support substrate
(2) made of silicone and comprising a mesoporous layer (3), - a dielectric layer (4) arranged on the mesoporous layer (3), - a superficial
layer (5) arranged on the dielectric layer (4). The structure (10) is characterised in that: - the mesoporous layer (3) comprises hollow
pores the internal walls of which are mainly lined with oxide, and has thickness between 3 and 40 microns and resistivity greater than
20 kohm.cm over its entire thickness, - the support substrate (2) has a resistivity between 0.5 and 4 ohm.cm. The invention also relates
to a method for producing a semiconductor structure (10).

(57) Abrégé : L'invention concerne une structure semi-conductrice (10) pour applications radiofréquences comprenant : - un substrat
support (2) en silicium comportant une couche méso-poreuse (3), - une couche diélectrique (4) disposée sur la couche méso- poreuse
(3), - une couche superficielle (5) disposée sur la couche dié¢lectrique (4). La structure (10) est remarquable en ce que : - la couche
méso-poreuse (3) comporte des pores creux dont les parois internes sont majoritairement tapissées d'oxyde, et présente une épaisseur
comprise entre 3 et 40 microns et une résistivité supérieure a 20 kohm.cm sur toute son épaisseur, - le substrat support (2) présente une
résistivité comprise entre 0.5 et 4 ohm.cm. L'invention concerne également un procédé de fabrication d'une structure semi-conductrice
(10).
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